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Исследуется  роль резонансных примесей в поликристаллическом графене с

точки зрения поведения удельного сопротивления. Рассеяние насителей заряда

на  примесях  рассматривается  в  рамках  развитой  ранее  модели  [1],

описывающей поведение  удельного  сопротивления,  как  функции размера  и

угла  разориентировки  границы  зерна.   Комбинация  рассеяния  зарядов

статическими полями напряжения  границы зерна в сочетании с рассеянием на

резонансных  примесях,  позволяет  объяснить  асимметрию  в  поведении

удельного  сопротивления  как  функции  концентрации  носителей  заряда

наблюдаемую  в эксперименте.

References

[1] S.E.  Krasavin,  V.A.  Osipov   "Electrical  resistivity  of  polycrystalline
graphene: efect of grain-boundary-induced strain felds" Sci.Rep. 12 (2022) 14553.


